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412x1000=412Kohm %1, 5ppm
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TCR xR x (T-Tp)

105

AR - Direncteki degisim miktan {ohm)
TCR : Sicakhk katsayisi (PPM/ °C)
RO : TO da dlcalen direnc dedgeri (ohm)
R T de dlcilen direnc dedgeri (ohm)

TO : Ik Sicakhk (“C)
T :Son sicaklik (°C)

HR=
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Ornek: S cakl k katsay s 150 PPM/ C olan 1Kohm luk bir dire ncin ortam s cakl

25 0oC den 30 oC ‘ye ¢ karsa direnc de eri ne kadar de 1 1ir.

i B 0-25
AR = 150. 1,000, ) — 0750

1,000,000
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Ornek: TCR de eri 200 PPM/ C olan 10 Kohm bir direncin 15 C

s cakl k art nda de eri ne olur?

AR = 200.10000.15 _ 30 O

1.000.000

S caklk artt ndan diren¢g 30 Ohm azalacakt r
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Ozdireng:

Birim uzunluk (1 metre) ve birim kesitteki (Lmm~*2 ) iletkenin direncine 6zdireng
denir. Ozdirencg “ ” ile gosterilir.

Direncin Hesaplanmas :

Bir iletkenin direnci “R” (ohm), iletkenin boyu “l “ (metre), kesiti “S” (mm?) ve

lletkenin yap ld  malzemenin 6z direnci olan “ ”( .mm?2/m) ya ba Idr. Bir

malzemenin direnci formuld ile bulunur.

R-o!
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Soru: letmenin glvenlik kullbesine ayd nlatma icin bak r tel cekece iz. Elimizdeki
bak r telin uzunlu u 40 m, O6zdirenci 0,02 m ve telin kesit alan 4 mm? ‘dir. Bu

bak r telin direncini hesaplay n z.
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Direnc Ce itleri

1.Sabit Direncler
a. Karbon direncler
b.Telli direncler
c.Film direncler

2.Ayarl Direncler
a.Trimpotlar
b.Potansiyometreler
c.Reostalar

3.0rtam etkili Direncler
a.Foto direncler (LDR)
b.Termistorler
c.Varistorler (VDR)
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Direnc Ba lant lar
1.Seri Ba lant

2.Paralel Ba lant
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100, Ohr
| 2 2hm
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_ 100/3 ohm
$; & Ohm
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< =>
3/4" 3 Ohm 7 Ohm
m 30/11 ohm
» ®osnmn T 120/83 ohm
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Kondansator Ce itleri
1.Sabit Kondansatorler
a. Ka tl Kondansatorler
b.Plastik Kondansatorler
c.Seramik Kondansatorler
d.Mika Kondansatorler
e. Elektrolitik Kondansatorler
2.Ayarl Kondansatorler
a.Varyabl Kondansator
b.Trimer Kondansator



)8 @

- 8




Guc Elektroni |

+] +

Delinme
Gerilimi

iletime Gegcme
Gerilimi




Guc Elektroni |

i B I S B







Gulc Elgl_droni |

Sekil-1 o f/_\\ m
U U Faman
$Ekﬂ'2 [} III{—'IIL ."'._"".
‘ i U U Faman
% : o LT N Ty
Selkil-3
) www.diyut:net




Guc Elektroni |




Guc Elektroni |

15% Giig Kaynaga Cil
D1
Girig 15 ¥
o2
L -
12 v
12 Vol Yedel: Batarya







Gulc Elgl_droni |







Zener diyotlar ;

Cathode |

Anode ‘




Guc Elektroni |



Guc Elektroni |

220k

T 220V-18VAC s000
ﬁ ——AA—t
+
l 2200 F 7% 17y %YUI{DHEHH




[d [rned)

| -
450

Dogru Polarma Bolgeszi

Wk W

Zener Dizi
30

45

Ters Palarma Bolgesi It [ma]

— +
=




Guc Elektroni |




TEMEL ELEKTRON K




TEMEL ELEKTRON K

LD » . VouTt
IN | ™ '
D1 lout
7 L C2
DBV | T 40 uF
- T <
Ci
N oAy ——
R1 AT 250V D2 Vv
470 1/2W




TEMEL ELEKTRON K

+ g




TEMEL ELEKTRON K

|
L Tk =

LIK,




TEMEL ELEKTRON K

ORMNEK: Verilen devrede zener akim ve gerilimini bulunuez.

ir — " Landr dived GFedliklarn
_i'_ k. 4 V=33V, |y, =0 25mA, 1;=20ma,
E =12V “ﬂ 7 ¥z In® 151.5mA, Iyy'de r,=2800, |5 da r,= 160002,
I | #
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e—T Sekilde verilen regilasyon devresinde 12V, 1 W
R,=1000 degerinde rener diyol kullamimistir? Zener diyot
gicing gegmemek igin RL direncinin maksimum

V=2V g.;., degeri ne olmaldir?

24 r-1.1il|l




TEMEL ELEKTRON K

G

7 44 H)4 H+ ,C

/| C



TEMEL ELEKTRON K

J > 3 K ,, = ' = C 3
0,C 0,C
5
J F K D
It F. 5 A IL sgov
Fy | i, & T .i.
E=9V == = W 2R
1000M~F * IE =2
* | ¥ e mlag

SRR N N A



TEMEL ELEKTRON K

45) 5

-

(a)




TEMEL ELEKTRON K

)5 5 6 5 +

|D i
(mA) ‘ +
(LU
=
o &
T
] 5
2 s}
0L 2 T
=
L -
08 v, (V)

T
J
04




TEMEL ELEKTRON K

)5 5 6 5+

. Schottky
banver 4 barier diyot

& siisyum

Silisyum diyot
e

Silisyum
diyot

(a) (b)

V,; . y
Schottky barier rse Vi +Va

diyot ©




TEMEL ELEKTRON K

)5 5 6 5 +
J’ ( >
o

. % ( 6



TEMEL ELEKTRON K

)5 5 6 5 +

Yo (

5 ( Y4AML '+



TEMEL ELEKTRON K

)5 5 6 5 +

)5 75 +
B (
J
| =
5 N@
7
55?5 ) +
5?5 )5 +



TEMEL ELEKTRON K

)5 5 6 5 +

J’ 1/5



TEMEL ELEKTRON K




Yiik

AC
SAris

Triac ve Diac ile vapilan Farz Kontrolii

1



Guc Elektroni |

9:8,<= 5 +

>

|A[A] A

' p | V.
i /K T
(@) (b) (c) (d)

ekil 2.22 Shockley diyodu (a)Semboll, (b)prde eri,
(c)tranzistOr ede er devresi (d)ak m gerilim Ozeisi

/0



Guc Elektroni |

-8 > - 8+ ?2-@ ) =A %=") 5

11



TENHEIG EIEKKORION K



TENHEIG EIEKKORION K

B, C=7
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| Kk Yayan Diyot
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Kz lotesil n Yayan Diyot
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)(b

ekil 2.37 ki kutuplu tranzistorlerin iletime kutuplanmas
(a) npn iletimi (b) pnp iletimi
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! Gate: +VG

«—Oxide
I «— [nversion Layer n

Depletion Layer N, -

«—Bulk Holes p & N, -
Body: Gna
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